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《模拟电子技术》

前言

　　在“以应用为目的，以必需够用为度”、“面向生产第一线的技术应用型人才”的培养目标指引
下，本教材在编写修订过程中注意了以下几个方面：　　第一，本着以“应用”为主旨。各章节时元
器件内部结构不做详细介绍，而着重介绍其用途、外特性、主要参数和使用方法；对典型电路不做繁
琐的理论推导，只介绍其工程估算的方法，或给出定性、定量的结论，还在每一章里都不同程度地介
绍了一些新的常用的应用电路。　　第二，强调适应性。既要保持原书较成熟的教材体系，又要面向
新器件、新电路的发展；既要使学生掌握基础知识， 又要培养其定性分析、综合应用能力；既要有利
于教师对教材内容的灵活运用，又要有利于学生主动学习和思考。　　第三，兼顾可持续性。注重吸
收新知识、新技术、新产品。将目前广为流行的新器件、新电路单列为一章，意在引导学生要不断掌
握新的电子技术知识，紧跟时代步伐。　　第四，叙述通俗性。在每一章的章首均安排了“本章导读
”，以引导学生了解本章的整体内容，进入本章学习。在每一章的章尾都有“本章小结”，它将本章
的主要内容用最简练的语言加以归纳总结。每一章的自测题和练习题都和教材内容紧密相关，以强化
学生对本章内容的理解和掌握。书后的参考答案更有利于读者课后的自测练习。　　第五，注重实用
性。为配合基础理论学习，在“实训篇”中还安排了电子电路读图、实训和课程设计内容，以培养学
生分析问题和解决实际问题的能力。
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《模拟电子技术》

内容概要

《模拟电子技术(基础篇)(第2版)》力求在阐明基础理论和基本概念的基础上，介绍集成电路以及新器
件、新电路的分析和应用，并设计了一些可模仿制作的新颖的电子电路等内容，《模拟电子技术(基础
篇)(第2版)》具有应用性强、叙述通俗、实践性强的特点。
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真训练  实训1 EWB使用简介  实训2 单元模拟电路的仿真实验与分析  实训3 综合电路仿真实验分析与设
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章节摘录

　　纯净的半导体被称为本征半导体。本征半导体需要用复杂的工艺和技术才能制造出来，半导体器
件的制造首先要有本征半导体，这也是半导体材料比导体和绝缘体材料应用得晚的原因。目前用于制
造半导体器件的材料有硅(Si)、锗(Ge)、砷化镓(GaAs)、碳化硅(SIC)和磷化铟(InP)等，其中以硅和锗
最为常用，其原因是硅和锗都是四价元素且易于获取。　　1．本征半导体中的两种载流子——电子
和空穴　　在室温下，本征半导体中少数共价键中的电子因受热而获得能量，摆脱原子核的束缚，从
共价键中挣脱出来，成为自由电子。与此同时，失去价电子的硅或锗原子在该共价键上留下了一个空
位，因自由电子带负电荷，可把其留下的空位看成带正电荷的粒子，称其为空穴。由于本征硅或锗每
产生一个自由电子必然会有一个空穴对应出现，即电子与空穴成对出现，所以称为电子空穴对。在室
温下，本征半导体内产生的电子空穴对数目是很少的。当本征半导体在外界电场作用下，其内部自由
电子逆着外电场方向定向运动，形成电场作用下的漂移电子流，空穴顺外电场方向定向运动，形成电
场作用下的漂移空穴流。自由电子带负电荷，空穴带正电荷，它们都对形成电流做出贡献，因此均称
为载流子。本征半导体在外电场作用下，其电流为电子流与空穴流之和。
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